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(54) Zapojerie obvodu spinacieho stupiia s protiskratovou ochranou

Zapojenie obvodu spinacieho stupiia s proti-
skratovou ochranou najmi pre integrované bez-
kontaktné snimace polohy.

Utelom vyndlezu je nahradenie diskrétnych
prvkov v elektronickych obvodoch integrovanymi
obvodmi.

Uvedeného dcelu sa dosiahne pripojenim dvoj-
hodnotového vystupu integrovaného bezkontakt-
ného snimada na bézu spinacieho stupria, ktorého
vystup je cez spitnovizbovy odpor a zenerovu
diédu pripojeny na bdzu ochranného tranzistora
zapojeného v obvode budenia spinacieho stupria.
Oneskorovaci kondenzitor je pripojeny medzi
bazu a emitor ochranného tranzistora, ktory je
pripojeny na emitor spinacicho stupfia a na zdpor-
ny pél napéjacieho napitia. Medzi dvojhodnotovy
vystup a kladny pél napéjacieho napétia je pripoje-
ny budiaci odpor a medzi vystup spinacieho stupiia
a kladny pdl napdjacieho napitia je pripojend
zataZ.
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Vynilez sa tyka zapojenia obvodu spinacieho
. stupria s protiskratovou ochranou najmi pre integ- :

' rované bezkontaktné snimade polohy.

Elektronické obvody doteraz vyrabanych snima-
¢ov polohy boli rieSené prevazne diskrétnou tech-
-nikou, ktord je ndro¥n4 na priestor. Z uvedeného :

dovodu nie je moZné do puzdra snimaéa polohy '

‘zabudovat rézne pomocné a ochranné obvody. :

Tieto nie s ani sii€astou integrovanych obvodov !
* urgenych pre bezkontaktné snimade polohy.

VysSie uvedené nedostatky odstraiiuje zapojenie ?

- obvodu spinacieho stupiia s protiskratovou ochra- .
nou podla tohoto vynélezu, ktorého podstatou je,
Ze dvojhodnotovy vystup integrovaného bezkon- '
taktného snimaca je pripojeny na bazu spinacieho |

stupria, ktorého vystup je cez spitnovizbovy odpor |

a zenerovu didédu pripojeny na b4azu ochranného '

tranzistora zapojeného v obvode budenia spinacie-
ho stupia tak, Ze kolektor ochranného tranzistora
je pripojeny na dvojhodnotovy vystup a jeho

emitor je pripojeny na zaporny pél napéjacieho |
. napétia. Oneskorovaci kondenzitor je pripojeny

medzi bdzu a emitor ochranného tranzistora, ktory
je pripojeny na emitor spinacieho stuptia a na
zdporny p6l napdjacieho napitia. Medzi dvojhod-
notovy vystup a kladny p6l napdjacieho napiitia je

pripojeny budiaci odpor. Medzi vystup spinacieho

stupiia a kladny p6l napéjacieho napitia je pripoje-
n4 zéta,

PouZitim spinacieho stupfia s protiskratovou
ochranou v integrovanych bezkontaktnych snima-
¢och sa dosiahne podstatné zvyienie prevddzkove;j

. spolahlivosti tychto automatizaénych prvkovatym

aj zvySenie spolahlivosti celého zariadenia, v kto-

rom sd pouZité,
Zapojenie obvodu spinacieho stupiia s protiskra-

tovou ochranou je prikladne zndzornené na pripo- |

jenom vykrese a je vykonané nasledovne.

Dvojhodnotovy vystup 20 integrovaného bez-

kontaktného snimaa 1 je pripojeny na bézu |
spinacieho stupiia 2, ktorého vystup 10 je cez '

;‘ spitnovizbovy odpor 6 a zenerovu diédu 4 pripo-
- jeny na bazu ochranného tranzistora 3 zapojeného
| v obvode budenia spinacieho stuptia 2 tak, Ze

kolektor ochranného tranzistora 3 je pripojeny na
| dvojhodnotovy vystup 20 a jeho emitor je pripoje-
- ny na zdporny pél napajacieho napitia 11. Spinaci
' stupeii 2 je pre mengie pridy tvoreny jednym
. tranzistorom. Pre pridy nad 500 mA je vhodné
- pouzitie dvojice tranzistorov v darlingtonovom
zapojeni. Oneskorovaci kondenzétor 7 je pripoje-
; ny medzi bazu a emitor ochranného tranzistora 3,
- ktory je pripojeny na emitor spinacieho stupiia
2 a na zdporny pél napéjacieho napitia 11. Medzi
‘dvojhodnotovy vystup 20 a kladny pél napéjaciecho
‘napiitia 9 je pripojeny budiaci odpor 5. Medzi

_vystup 10 spinacicho stupita 2 a kladny pél

- napéjacieho napitia 9 je pripojen4 zitaz 8.
Dvojhodnotovy vystup 20 méZe nadobidat len
hodnoty, blizke trovni nulového napitia t. j.

. troveti log 0, alebo hodnoty blizke tGrovni napdja- |

cieho napitia t. j. wroveii log 1. Ked je na
dvojhodnotovom vystupe 20 troveii log 0 spinaci

stupeii 2 nie je vybudeny a zdtaZou 8 netedie prid.

Ak je dvojhodnotovy vystup 20 v stave log

1 spinaci stupeii 2 sa vybudi a zidfa¥ou 8 netelie '

prud. Ak je dvojhodnotovy vystup 20 v stave log

1 spinaci stupeti 2 sa vybudi a zitaZou 8 potedie :

prad. V pripade, Ze v tomto stave nastane skrat '
medzi vystupom 10 spinacieho stupiia 2 a kladnym |
pélom napéjacieho napitia 9, stipne na vystupe 10 '

spinacieho stupria 2 napitie natolko, %e zenerovou

diédou 4 za¢ne tiect prid cez spitnovizbovy odpor

6, ktory vybudi ochranny tranzistor 3 a uvedie

tento do vodivého stavu, &m sa uzavrie spinaci '
stupeti 2 a zdtaZou 8 prestane tiect prid. Hysteréz-

na charakteristika obvodu umoZiiuje udrfanie |

tohoto stavu aZ do mechanického odstrdnenia

skratu. Hodnota vypinacieho priidu sa nastavuje

S avolbou zenerovho napiitia zenerovej diédy 4.

PREDMET VYNALEZU = |

Zapojenie obvodu spinacieho stupiia s proti-
skratovou ochranou najmé pre integrované bez-
kontaktné snimace polohy vyznadujice sa tym, e
dvojhodnotovy vystup (20) integrovaného bez-
kontaktného snimada (1) je pripojeny na bazu
spinacieho stuptia (2), ktorého vystup (10) je cez
spatnovizbovy odpor (6) a zenerovu diédu (4)
pripojeny na bidzu ochranného tranzistora (3)
zapojeného v obvode budenia spinacieho stupiia
(2) zatial &o kolektor ochranného tranzistora (3) je

pripojeny na dvojhodnotovy vystup (20) a jeho

emitor je pripojeny na zépom)’l poél napéjaciecho
napitia (11) a oneskorovaci kondenzétor (7) je
pripojeny medzi bdzu a emitor ochranného tranzis-

tora (3), ktory je pripojeny na emitor spinacieho |

stupfia (2) a na zdporny p6l napdjacieho napiitia

(11), pritom medzi dvojhodnotovy vystup (20)

a kladny pél napéjacieho napiitia (9) je pripojeny

budiaci odpor (5) a medzi vystup (10) spinacieho -
stupfia (2) a kladny p6l napéjacieho napiitia (9) je

pripojena zitaz (8).

1 vykres
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. prisludnou hodnotou odporu budiaceho odporu |
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